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MERENI — Laboratorni cvi¢eni z méreni

Méreni VA-charakteristik bipolarniho tranzistoru,
cast 3-10-3

Cislo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093

Nazev projektu: Inovace vyuky na VOS a SPS Sumperk
Sablona: 111/2 Inovace a zkvalitnéni vyuky prostiednictvim ICT
Sada: 22

Cislo materialu: VY_32_INOVACE_SPS-ELE-6-1112_E3 11
Ro¢nik: 3.

Jméno autora: Ing. Vit Kriiavek

Skola: VOS a SPS Sumperk, Gen. Kratkého 1

Anotace: Pracovni list pro méreni VA-charakteristik bipolarniho tranzistoru - 1.¢ast.

Kli¢ova slova: vystupni charakteristika, zpétna prevodni charakteristika, vystupni vodivost, zpétny
napét’ovy Cinitel

Autorem materidalu a vSech jeho casti, neni-li uvedeno jinak, je Ing. Vit Krnavek.
Financovano z ESF a statniho rozpoctu CR.



Cislo ulohy: Cislo zaka:
% Laboratorni cviceni z méfeni — pracovni list 3-10
Nézev ulohy: Méfeni VA-charakteristik bipolarniho tranzistoru Lista: 4 List: 2
Zadani:

U pfedlozeného typu bipolarnino tranzistoru zmérte stejnosmérné VA charakteristiky

v zapojeni se spolecnym emitorem:
a) Vystupni charakteristiku pfi vstupu naprazdno Ic = f(Ucg) pfi Ig = konst.
b) Zpétnou pfevodni charakteristiku pfi vstupu naprazdno Ugg = f(Ucg) pfi Ig = konst.

Schéma pro méreni:

I I o
Méreny predmét:
Zékladni parametry tranzistoru ................... ( podle katalogu)
Jméno: Trida: Mg¢til dne: Odevzdal dne:

KLASIFIKACE | Ptiprava: Cinnost: Zpracovani: Vyhodnoceni: Celkem:
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Pouzité mérici pristroje a pomucky:

Oznaceni Nazev Typ Tp Pouzity rozsah Inventarni ¢islo

Postup méreni:

Méreni charakteristik Ic = f(Uce) a Uge = f(Uce) pfi Iz = konst.

Zapojime obvod podle schématu pro méreni. Pfipojime zdroj napajeciho napéti Ui, na
kterém nastavime napéti asi 16 V. Potenciometrem RP; nastavime konstantni proud Ig a
potom postupné zvySujeme potenciometrem RP, napéti Uceg v zadaném rozsahu. Pro
jednotlivé hodnoty napéti Uce odeCitdme a do tabulky zapisujeme velikost proudu Ic a
napéti Uge. ZvySime hodnotu proudu lg a cely postup opakujeme. Timto postupem
muzeme soucCasné zméfit VA charakteristiky v I. a ve IV. kvadrantu.

Tabulky namérenych a vypocitanych hodnot:

Charakteristiky Ic = f(Ucg) a Uge = f(Uce) pfi Ig = konst.
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Priklad vypoctu:
Pracovni bod P, je dan napétim Uce= a proudem lg=




